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B DINEN 623-2 | p[g/cm®] 1,96 2,07 2,07 | 1,97 197 | 23 23 |29 2092 | 282 2,82
BAALE DINEN 623-2 | P [%] <13 <7 <7 |<12 i<12 [10 {10 <6 (<6 |<6 i<6
(LAER 23 1)
A B i DINEN HBW2,5/ 10 30 130 13 113 30 130 85 |85 63 163
ISO 6506-1 | 31,25 3 3 3 3 3
PircH DIN EN 843-2 | E [GPa] 23 35 30 30 25 |35 20 |45 30 |45 25
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20°C - 500°C o [10%/K] E 1 2 Sl il 0,5 46 |2 8 2 6
500°C - 1000°C o [10/K] 0,5 1 2 1,5 2 1,9 66 |4 9 35 9
1000°C - 1500°C o [10°/K] 2,5 1 5 3 4 0.5 22 |14 45 |15 8
20 °CIN Itk 3z DINEN 821-3 | C,[J/gK] 0,61 06 0,6 0,58 0,58 | 0,6 06 |05 05 |05 0,5
20 °CI LS DINEN 821-2 | A[W/mK] 25 4 |2 8% i3 |45 (25 40 {30 |30 (20
i A [°C] 900/1800 1000/ | 1000/ | 1100/ | 1100/ | 1100/ | 1100/ | 1100/ | 1100/ | 1100/ | 1100/
G/ HEEA) 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 : 1800 | 1800 : 1800 | 1800 | 1800
20 °CIr B DIN EN 50359 | p [Q cm] >10% >10% >107 | >10” >102 | >10” >107 | >10% >102 | >10% >10%
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